




























专利名称(译) 薄膜晶体管和显示装置

公开(公告)号 US6456013 公开(公告)日 2002-09-24

申请号 US09/671844 申请日 2000-09-27

[标]申请(专利权)人(译) 三洋电机株式会社

申请(专利权)人(译) SANYO ELECTRIC CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SANYO ELECTRIC CO.，LTD.

[标]发明人 KOMIYA NAOAKI
SANO KEIICHI

发明人 KOMIYA, NAOAKI
SANO, KEIICHI

IPC分类号 G09G3/10 G09F9/30 G09G3/04 H01L29/786 H01L29/66 H05B33/02 H05B33/14 H01L21/77 H01L21
/84 H01L27/12 H01L27/32 H01L51/50 H05B33/12

CPC分类号 H01L27/12 H01L27/3276 H01L27/124 H01L27/1285 H01L27/3211 H01L29/78645

代理机构(译) 康托科尔伯恩LLP

审查员(译) 黄，DON

优先权 1999279874 1999-09-30 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

通过使栅极信号线的一部分突出而构成的栅电极的延伸方向相对于栅极
信号线的延伸方向倾斜。为了形成开关TFT的有源层，将聚焦激光照射
在a-Si膜上以形成p-Si膜。在此过程中，激光器的长轴方向相对于栅极信
号线的延伸方向正交或平行取向。因此，通过相对于栅极信号线的延伸
方向倾斜栅电极的延伸方向，防止沟道和源极/漏极之间的结部分沿着其
长轴与激光器的周边部分完全重叠。方向。这种布置防止了在开关TFT
中产生漏电流，实现了稳定的EL显示器件。
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